


P
)

 

wersja 1.01 

 
Strona 2 z 9 

II ..   WW SS TT PP   TT EE OO RR EE TT YY CC ZZ NN YY   
 

 

 
zamocowane mechaniczne, 

 

 
 

s). 
 

 
 

 
Obwody drukowane (ang. PCB - Pr
szklano-

 Proces 
wytwarzania ob

 
 

 
 

  
 

 

telefon

 
 

L U T O W A N I E  

W procesie lutowani

elem
zawartemu w drucie 

lutowniczym. 
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L U T  

episy 

stopach cyny z dodatkami innych metali. Temperatura topnienia 
C.  e jest spoiwo lutownicze 

 
 
 

1 .  M P O W I E R Z C H N I O W Y .  
 

 
 

P I E R Z C H N I O W E G O .  

 i obwodu 

 

  

 nie wyprowadzenia elementu oraz punktu 

lutowanego elementu. 
 

 

utlenienie powierzchni. 
 

 
 
 

  
a) b) 

Rys. 1.  
a) nie  
b)  
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oldering). 

ytki oraz przewleczonymi przez nie 

 
 
 

2 .  M  ( A N G .  S M T  -  S U R F A C E  M O U N T  

T E C H N O L O G Y ) .  
 

- Surface Mount 

 

e) 

 
 

P R O C E D U R A  P M P O W I E R Z C H N I O W E G O  
 

zautomatyzowany.  

 
. 

 powiednie elementy elektroniczne. 

 
. 

 utownicza 

  
 

serwisowych do mont  
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P N I C Z E J  

elektronicznemu 

  

 
pasty lutowniczej. 

 tak 
przygotowanych polach lutowniczych i  wyprowadze  

 
polami lutowniczymi 

 

P R O C  S L U T U  

elektronicznemu 

 
elementowi elektronicznemu 

 Pola lutownic  

  

 
wyprowadzeniem do przygotowanego pola lutowniczego 

 
polami lutowniczymi 
 

 
 

3 .  O K T R O N I C Z N Y C H  P R Z E D  W

E L E K T R O S T A T Y C Z N Y M I  ( A N G .  E S D  E L E C T R O S T A T I C  D I S C H A R G E )  
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1 .  O P I S  U .  
 

LED RGB (ang. Light Emitting Diode  Red Green Blue

 
 2 przedstawiono najpierw schemat 

 
 

 
Rys. 2. . 

 
 

obwodzie emitera tranzystora T1

V1. Opornik R1 stanowi ogranicznik maksymalnego 

2 oraz emiterowego R3 

1 
diody LED V1 
diody.  

 
Na rysunku 3 
elektroluminescencyjnej LED RGB. 
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Rys. 3.   

 

 

  
RV1, RV2, RV3   
dioda LED RGB  OSTA56A1A-C 

 
 

R1, R4, R7 = 1 k  Rezystory w obudowie 2512 
R2, R5, R8  Rezystory w obudowie 2512 
R3, R6, R9 = 560  Rezystory w obudowie 2512 
T1, T2, T3  tranzystory BC 847B  w obudowie  SOT23  
 

 G oraz B) 
takie jak przedstawiony na rysunku 2. 

2, R5 i R8) oraz emiterowych (R3, R6 i R9

1, T2 oraz T3 
ody LED1. RV1 (Blue), 

RV2 (Green), RV3 (Red), 

powierzchniowego.  
 

 

 dioda LED RGB - OSTA56A1A-C, 

 RV1, RV2, RV3 

  
 

 

 tranzystory  T1, T2, T3 

 rezystory R1, R4, R7 

 rezystory R2, R5, R8 

 rezystory R3, R6, R9 
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2 .  M  L E D  R G B .  
 

N ego, przedstawionej na rysunku 4
p  

 

  
a) b) 

Rys. 4  
 

 

1) M  

2) W  W celu 

 

3)  

4) K lutowanych. 

 

5) W 

 

6) K RV1, RV2 oraz RV3    i 

mieszanie barw podstawowych,

7) U
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3 .  W I D O K  I  W Y P R O W A D Z E N I A  .  
 

RGB typu OSTA56A1A-C.  
 

 

Wyprowadzenia:  
[R+] - anoda (Red), 
[G+] - anoda (Green), 
[B+] - anoda (Blue),  
[  ] -  

  
Tranzystor BC 847B  w 
obudowie   SOT23 

 

 

Rezystory SMD w 
obudowie 2512  

 
 

 

Oznaczenia na obudowach 
: 

w
przedstawiana jest w 

"ab * 10C " 
 

kod 101  - 10 *101  = 

100      

kod 102  - 10 *102  = 1k     

kod 561  - 56 *101  = 

560      
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